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1. feladat

1. Rajzolja le a bipolaris, komplementer tranziszktw@ felépib, legegyszdibb, aramkorlatozo
ellenallas nélkuli, ellenttetrvégfokozatot! Feltételezzik, hogy a végfokozat gsztalyu és a
kimeneti jelUx amplitadéju szinuszos feszlltség(t) = Uk sin(wt). MekkoraUk lehetséges
maximalis értéke, hogyan fligg a telepfeszul@egtiranzisztor kollektor-emitter maradék
feszlltségéil és a terhél ellenallastol? Rajzolja le kozos leptékl-tengelyek felett a kimen
feszlltséget és az egyik tranzisztor kollektor-tanifieszultségét, aramat és a tranzisztor pillamatn
disszipéacios teljesitményét!
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2. feladat U,
Az dramkor adatai: Rl| Re
U, =12V, R =40kQ, R. =27kQ, R. =2kQ, R, =10kQ J
ki
A tranzisztor : Ry @
npn bipolaris réteg tranzisztor |
parameétereid,., =06V, U, =05V, A= 1 ugl
munkaponti arambo = 2 mA és Ro|| Re ©
a munkapont a normal aktiv tartomanyem 1 1 I

a.) Rajzolja le a tranzisztoe(use) bemeneti karakterisztikajat, irja fel az egyerld#atarozza
meg azdego = 2 mAmunkaponti aramhoz sziksédgesellenallas értékét!

b.) Rajzolja le a tranzisztoe(uce) kimeneti karakterisztikgja sikjan a normal akéktamany
hatarat, a munkapontot, tovabba az egyenaramialé&aramu munka-egyeneseket! Adja meg
a munkapont aram és feszlultség adatait!

c.) Hatarozza meg a nyit6 iranyl {;. ) és zaré iranydl . ) kivezérelhetségeket!
d.) Mekkora a tranzisztor munkaponti disszipacios séjpénye?
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3. feladat Az aramkor adatai:
U, =12V, R =10kQ , C=w

R =40kQ, R, =20kQ, R. =34kQ, R. =4kQ R,
A tranzisztor :

npn bipolaris réteg tranzisztor

parameétereld ., =06V, U =05V, [B=w Yo l

munkaponti arambo = 1 mA és
a munkapont a normal aktiv tartomanyleam
tovabbaaz tzemi BmérsékletenkT/q =26 mV.

a.) Hatarozza meg a tranzisztor munkaponti didléa@lasat (differencialis ellenallasat),
rajzolja le az d¥sits valtoaramu, kisjél, linearis helyettesitképét!

b.) Hatarozza meg azésits Ree €sR« ellenallas paramétereit!

c.) Hatarozza meg agi /upe €S Uk /ug fesziltség ésitések értékeit!

d) Mennyilesz aRwe ésRq és uk /ug kisjeli essitd paraméterek értéke, ha az aramkbrb
kivesszul &C emitter-hidegit kondenzatort@ = 0)?
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4. feladat
Az aramkor adatai: U, = 5V,R,, =5kQ, R,, =1kQ, o +U,
A tranzisztorok :
T1. p csatornas ndvekményes MOS FET
paramétereld , =2V, I, =1mA ,
munkaponti aramksio = 1 mA
T2: n csatornas névekményes MOS FET Ca T
paramétereld , =2V, I, =1mA ,
a munkapontok az elzarodas felettotaéinyban vannak.
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a.) Rajzolja le a T1 tranzisztdwi(uss1) transzfer karakterisztikajat, hatarozza metyazo
munkaponti feszlltséget és az ehhez szikdégesllenallas értekét!

b.) Rajzolja le a T1 tranzisztds1(uso1) kimeneti karakterisztikaja sikjan az elzar6déastfel
tartomany hatarat, a munkapontot (és koordinatavgbba az egyenaramu- és valtéaramu
munka-egyeneseket!

c.) Hatarozza meg a T2 tranziszteso munkaponti aramat!
d.) Hatarozza meg a tranzisztorok munkap®atir, Poar disszipacios teljesitmeényeit!
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b.) Az egyen- és valtbaramu lezaras és igy &kargyenes megegyeziRe=R/=Rsi+Rp1
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5. feladat
Az aramkor adataJ, = 6V,
Ry, =2kQ, R,, =6kQ, R;, =2kQ
A tranzisztorok :
T1: p csatornas névekményes MOS FET
paramétereld , =2V, I, =1mA ,
munkaponti aramksio = 1 mA
T2: n csatornas névekményes MOS FET
paramétereld , =2V, I, =1mA ,
munkaponti aramks2o = 1 mA
a munkapontok az elzarodas felettotaényban vannak.

a.) Hatarozza meg a tranzisztorok munkap&tiS2 meredeksegeit!
b.) Rajzolja le az €isit6 valtdarama, kisjdi, linearis helyettesitkepét!
c.) Hatarozza meg azésitd Re €SR« ellenallasait!

d.) Hatarozza meg ag /us,e fesziltség ésitést!
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